


токовых откликов детекторов, позволяющий анализировать транспорт носителей заряда в 

их чувствительной области; количественные данные по зарядовому состоянию атомов 

фосфора в чувствительной области кремниевых детекторов и обнаруженная их полная 

ионизация при температурах менее lOK; набmодение ударной ионизации, инициируемой 

неравновесными носителями заряда при температуре сверхтекучего гелия, расширяющей 

дозовый диапазон эффективного функционирования детекторов. Перечисленные 

результаты критически важны при разработке систем мониторинга современных 

ускорителей и устройств детектирования излучений на основе кремниевых детекторов, 

работающих в диапазоне температур жидкого гелия. А.С. Шепелев приложил большие 

усилия для анализа экспериментальных результатов, полученных на международном 

ускорителе в ЦЕРНе большой группой ученых в течении длительных экспериментов, 

важных для осуществления планов по модернизации Большого Адронного Коллайдера. 

Результаты работы представлены на 8 международных конференциях, в том числе 

дважды очно и дважды удаленно в ЦЕРНе. Материальr диссертации А.С. Шепелева 

опубликованы 8 работ. 

Считаю, что Шепелев Артем Сергеевич является квалифицированным 

специалистом с большим потенциалом использования теоретических знаний и 

практического опыта в области исследования полупроводников и разработок 

полупроводниковых приборов. Шепелев Артем Сергеевич, безусловно, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

1.3.11 «Физика полупроводников». 

Научный руководитель, 

ведущий научный сотрудник 
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